ATT-2: FRR dgga fava qur arian

iy,
-\\\\\ s




.~
02 TR dega fawa aur iR

degd fasa (Electric Potential)

faega fasra : faega &7 & v& f§g @ T&I0T A6l q o & Jidhyor ol & fagew
forar I 38 foig W faegd fasra &1 gfafafted #ar & g8 V & giiar S
gl

faega o & =

gie Teh GUETOT 1AL q AT 3Hefod & T fdeq b o # Uidehyor ol F & favey
W & &l 93 o 39 fdeq W degd fasa

W
V="
q

dfeh W dr g 31feer TREm §, 3 : fasra o v 3rfger Ui &
degd fasra &1 A ST / Helld §, 39 dlec (V) o @gd B

ﬁa:g?rﬁmaﬂm

faegd fasra &1 S.I. AESE dlee = Sfel/HelTd 8T &
fRega s 1 Ry g
ST IE2IE) Fl::l' (ﬁ]:ﬂ') [M1L2T-3|-1] Eﬂ?ﬂ' ?'_

(1)



.~
02 TR dega fawa aur iR

o ! Agn e
: (System) (Electric potential)
faafa smaw %__r —f V= q
Ameg
$—=E,
y Y, = s p.F
Lesen e s Qee— e
faya . - = E, o gt oX
je—i28» L.~
— X —
P
pcosé
r Vi TN
Xy >>r dme, r°
o e %X

faega e & o1

1. faYq fqera v 3ifeer MY & s81 A UellcHs, RHOMcHS YT Yy
Y 81 HeheTl B
2. faegd & 1 feem & fasra gedr &
3. & wAE 3R fawdia el & & v fig W, Fega s o g
& ofehet faega &1F = 361 &1 &
4. ol faega faera &1 &= @ell faerat & AT & SR gar g V = Vi+
V2+ V3 + V4 + . .
dega fasaar (Electric Potential Difference)
degd & #H fheT glefor Ay I U fdeg & g foeg d% o o= 7 5y
R AT &I A & A HT feafd & 37 faegsit & S aeaeaw wed 8
37 : I aeToT 1A q Y g B A A T of S H RAT 14r FF W gl o

A 9 B & & faHdeaR

(2)



.~
02 TR dega fawa aur iR

%4
Va—Vp=—
q

dfeh 1 W dr 3maer q gl & 3ifer afRr §, 3 @ fAsaeat Va - Ve ot @&
3rfeer TR g degd fasrareaR &1 A fa87a & ATHH & FAG § dloc o)
¥AfANT g5 (Equipotential Surface)

AT goa Rl degd &1F A fUd 98 geo &, o 93« Weg W degd fasa
T AT AT gidT &l

1. gAfaHT gv6 doll, B 3TME g1 Hehdl &, We haol Teh foog 16T &

HeheT
2. &1 GATAHT & Teh - q@X &l dHefl Fgl Pied Bl
3. AT dleleh FT I56 Hed TAIHT I il g
4. Tk fdwg 3MAY q H FAQGHT §56 W al o3l & €T Tl F forar
AT 1 LT BT B
5. faafard fawg MY & FRUT FATIHT o5 MelIT gIaT © |
6. HATT deJl &1F A FATIHT Y55 T B B
7. X 3AY & FROT FAAHT o6 JlAThR BT &1
dega amiar ((Electrical Capacitance)
fordly aeq &1 aTRdT &1 Acad €] @RI AT TUT Foll T Fel AT &TAT 4 &)
S Rl a&d A1 AT 3maer q Fr Sdr g,ar g8 fasa A aRad g Sdr @
75 fawg aiadst V | aFg o T AA & IeTHARIAET Qe ¥

(3)



.~
02 TR dega fawa aur iR

e
V x g
_ 4
V_C'
q
O — L
v

o enfkar e tfeer afr &

o TRAT FT SI AFH W3 ©

o SHH AT T [ MTLPTA’] &
Ife emRdr C & Ueh HUTRA bl AU q ¢ [T V d AafAa fhar Srar g ar
arersh d1 FEufasr Fo &

1 1 q°
U= 50Vt = 5% = 5
HUTRA (Capacitors)
HOTRT T A I, deey IraT ARG § e garT Rl T & TR
A qRaclel fond fo=Tm, =rereh &1 enRar SoriY ST Hehcll & AT dlefeh WX degd 3Mmaer
Td Foll i 38w AR AT HT ST Fehl )
#uTRE &Y enRar (Capacitance of Capacitors)

(4)



.~
02 TR dega fawa aur iR

FUTRA I TRl & dlcad, 38 @UIRT garT degd Feit (&fasl el & & #)
Tg FUTRT $HI Jcdeh Tolc T M HIT el ol &THTT U &l

TUTRT & fhdl T drere 9T 3UTEUT 1A q & IRATIT JAT §TF Gl ATelenl &
e fasraea) V & IRATT & 3dId @ FUTRA T €IRar C &g &1 3T

-1

%
#aTRT & T F4T (Energy Stored in Capacitor)

FUIRT FT IMEART o & o wfwdor g6 & fawey F© F F6 95dT ¢ T8
S TR &I Tolel & ALY & ATLIA H GiId g7 Siar § 1 38 & JuIRT 7 degd
fufasr Fat #ga €

i HUTRT &I &TRal C Telel & &= fasfec’ V, Teld W 3199 q dor degd &7
T dadr E g aF gumia & dfad Far

1¢* 1

_1 2 _ _1 2

STEl  t(tau) Telel & &e $ TRdeTd ATETH T AT & |

AT ¢ URA (Parallel Plate Capacitor)

AT Tolc HUTRT AT TR S Teh AR gt & gues & ifeaes Tt & &l
Bl & | 3% Teh Y W + q 3119 TUT @Y Told I -q 3G §iarl ¢ |

AR Tolc YR T emidr

(5)



.~
02 TR dega fawa aur iR

STel, A = Y& Told & &F%el, d = &l Teldl & o d gilEy = AaTd
ELRGNIEEI
(i) & ToIel & ST Ife n FATST Told Teh-gEY & FAT gl W &Y g aur @it vl

HARTT ST &1, dd 30 aedT 1 ke

(n—1)gpA

d
(i) afe t Aers Td Wraea foadies K $ Wrdegd et alsl Telel & drer @
S,

{ =

O — E'[]A - 8{)A
Tdt+ L d-t(1-1)

(a) afe $t=d$, 34T Tolel & & YT T # Wdegd #10 &, ar

B E’DA _KE‘{]A
d—t(l-4%) d
(b) TG K=, e
E{}A
O =
d—t

(iii) AR Tolc TETRT FT Tolel & HALT 0T dlel dol I TRATOT
g’ A Q2 _CV2

2¢0  24egy  2d

(6)



.~
02 TR dega fawa aur iR

(iv) FUTRT &1 Toleh & ALT Foll "elcd

U 1
U= — —EUE2
volume 2

HUTRET &1 HAsiT (Combination of Capacitors)

FEUTRET &l 97@d @l YR & SigT Sirem &

(1) Avit AT (Series Combination)

Ao FIASTT H Y Coldl W A AT g § dUT Ig o ¥ Yailgd 319U &
AT BT & 1 ARG n Tl Aol w1 7 53 &, a9 gea amiar

L1, 1 1]
Oneﬁ Cl C2 03 C4

ooooo

(2) HAT=aY ISl (Parallel Combination)
AR TS H JAh TURT & R W {Aaedk TAGT glar § TUT FeT AL
3o a3t & 1T #F aefie g ¥
g n FUIRT FAR e H 53 & g
C=0C+0Cy+C5+....

(7)



	वैद्युत विभव (Electric Potential)
	विद्युत विभव का मात्रक
	विद्युत विभव का विमीय सूत्र
	विद्युत विभव के गुण

	वैद्युत विभवान्तर (Electric Potential Difference)
	समविभव पृष्ठ (Equipotential Surface)
	वैद्युत धारिता ((Electrical Capacitance)
	संधारित्र (Capacitors)
	संधारित्र में संचित ऊर्जा (Energy Stored in Capacitor)
	समान्तर प्लेट संधारित्र (Parallel Plate Capacitor)
	(i) दो प्लेटों के बजाय यदि n समान प्लेटें एक-दूसरे से समान दूरी पर रखी हों तथा सभी प्लेटें क्रमागत जुड़ी हों, तब इस व्यवस्था की धारिता
	(ii) यदि t मोटाई एवं परावैद्युत नियतांक K की परावैद्युत पट्टिका दोनों प्लेटों के बीच रखी जाये, तो
	(iii) समान्तर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य लगने वाले बल का परिमाण
	(iv) संधारित्र की प्लेटों के मध्य ऊर्जा घनत्व

	संधारित्रों का संयोजन (Combination of Capacitors)
	(1) श्रेणी संयोजन (Series Combination)
	(2) समान्तर संयोजन (Parallel Combination)




